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CXDP 43A

INSTYTUT TECH NOLOGII ELEKTRONOWEJ

Dioda Gunna

Informacja: prof. dr hab. Inz. Jerzy Klamka
tel. (0-22) 47 21 61
fax (0-22) 47 06 31

Dioda CXDP 43A jest arsenkowo-galowg dioda Gunna maej mocys
Przezneczona jest do generacji mocy mikrofalowej w pasmie X
oraz do pracy w generatorze GFX-001,
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Obudowa diody CXDP 43A

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie wejsciowe UI - 2y

, o
Temps__fratura pracy. tamb =40 + +70 C
Temperatura przechoxWania tstg ~55 & +100 °C

KARTA KATALOGOWA




ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE mierzone w generatorze
CFX-001 (t_ . = 25°¢)

Nazwa -parametru Symbol | Jedn,’ g War%;iF_ e
Napiecie wejéciowe UI \'s 8,2 g,0 9,8
Moc wejsciowa : Py Y - - 2,2
Czqstofliwoéé ' ' ' :
gereracii fo MHz - 10400 -
Zakres czestotliwosci :
przestrajania mecha- :
nicznego Af, MHz 200 . 200 -
Moc wyjsSciowa w zak- :
resie przestrajania Po Y 15 5 -
mechanicznego
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